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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – II • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

 

Subject Code: 3321703 Date: 16-06-2014      

Subject Name:  Instrumentation Devices and Components 

Time: 10.30 am to 1.00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1   14 

 1. Define the term resistance.  

 2. Define the term Impedance.  

 3. List at least one application each of P-N junction, zener, varactor and photo 

diode. 

 

 4. List four layer semiconductor devices.  

 5. List types of oscillators.  

 6. Name BJT amplifiers based on biasing.  

 7. Define the term gain-bandwidth product for OPAMP.  

 8. Define the term CMRR for OPAMP.  

 9. List applications of regulators and lubricators.  

 10. List at least one application of various proximity sensors. 

 

 

   

 

 

 

 
Q.2 (a) List requirements for oscillation. 03 

  OR  

 (a) Describe in brief about working of indicators. 03 

 (b) Explain working of CE npn BJT amplifier in brief. 03 

  OR  

 (b) Explain basic working principle of bellows in brief. 03 

 (c) Compare types of feedback. 04 

  OR  

 (c) Explain working principle of Flapper Nozzle in brief. 04 

 (d) Compare CE, CB and CC amplifiers in brief. 04 

  OR  

 (d) List color codes of different extension leads of thermocouple.  

 

04 

    
Q.3 (a) List at least one application each of Tunnel, Light emitting and PIN diode.  03 

  OR  

 (a) Draw symbol and schematic construction of N-P-N transistor. Also state how 

can it be tested with the help of multimeter. 

03 

 (b) List types of transistors. Also list at least one applications of each. 03 

  OR  

 (b) Explain common emitter configuration of N-P-N transistor in brief. 03 

 (c) Describe working principle of P-N junction diode in brief. 04 

  OR  
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 (c) Describe working principle of Zener diode in brief. 04 

 (d) Draw completely labeled characteristics of P-N junction diode. 04 

  OR  

 (d) Draw completely labeled characteristics of Zener diode. 04 

    
Q.4 (a) Draw circuit diagram of OPAMP as an inverting amplifier. 03 

  OR  

 (a) Draw circuit diagram of OPAMP as an unity gain amplifier. 03 

 (b) Explain application of OPAMP as summing amplifier. 04 

  OR  

 (b) Explain application of OPAMP as voltage to frequency converter. 04 

 (c) Describe functional block diagram of ideal OPAMP. 07 

    
Q.5 (a) If two resistors of 30 Ω value are connected in series, what will be the 

equivalent resistance? Also determine their equivalent resistance, when they 

both are connected in parallel. 

04 

 (b) Compare the features of RL and RC circuits in brief. 04 

 (c) List types of transducers. Explain in brief about step down transformer. 03 

 (d) State need for fuses. Name different types of switches. 03 
 

************ 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન.૧  દમ ાંથી કોઇણ સ તન  જળ ફ આો. 14 

 ૧. દમ ાંથી કોઇણ સ તન  જળ ફ આો.  

 ૨. વ્ય ખ્ય  આો: રેઝીસ્ટાંસ  

 ૩. વ્ય ખ્ય  આો: ઇમ્ીડાંસ.  

 ૪. P-N જ ાંકન, ઝેનર, ળેરેક્ટર અને પોટો ડ યોડની ઓછ મ ાં ઓછી એક 
એપ્ીકેન ખો. 

 

 ૫. ચ ર સ્તર ળ લ  સેમીકાંડક્ટર ડડળ ઈસન ાં ન મ ખો.  

 ૬. ઓસ્સીેટર ન ાં પ્રક રો ખો.  

 ૭. ફ યસીંગન ાં આધ રે BJT એમ્પ્ીપ યરન ાં ન મ ખો.  

 ૮. ઓરેન એમ્પ્ીપ યર મ ટે ગેઇન-ફેંડળીથ પ્રોડક્ટની વ્ય ખ્ય  આો.  

 ૯. ઓરેન એમ્પ્ીપ યર મ ટે સીએમઆરઆરની વ્ય ખ્ય  આો.  

 ૧૦ રેગ્યેુટર અને લબુ્રીકેટરન ાં ઉયોગોની મ ત્ર ય દી ખો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ ઓસ્સીેનની જરૂડરય તોની ય દી આો. 03 

  અથળ   

 અ ઇંડીકેટરની ક યયધ્ધતત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 03 

 ફ CE npn BJT એમ્પ્ીપ યરની ક યયધ્ધતત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 03 

  અથળ   

 ફ ફેોઝનો ક યયતસધ્ધ ાંત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 03 

 ક પીડફેકન ાં પ્રક રોની સરખ મણી કરો. 04 

  અથળ   

 ક ફ્ેર નોઝનો ક યયતસધ્ધ ાંત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 04 
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 ડ CE, CB and CC પ્રક રન ાં એમ્પ્ીપ યરની ટૂાંકમ ાં સરખ મણી કરો. 04 

  અથળ   

 ડ થમોકન ાં તળતળધ એક્સ્ટેંન ીડન ાં કર કોડની ય દી ખો. 04 

    
પ્રશ્ન.૩ અ ટન, ઈટ એમીટીંગ અને PIN ડ યોડની ઓછ મ ાં ઓછી એક એપ્ીકેન 

ખો. 
03 

  અથળ   

 અ NPN ટ્ર ન્ઝઝસ્ટરનુાં પ્રતીક અને સ્કેમેટીક ફ ાંધક મ દોરો. મલ્ટટમીટર ની મદદથી 
તેનુાં રીક્ષણ કેળી રીતે કરી ક ય તે ણ ખો. 

03 

 ફ ટ્ર ન્ઝઝસ્ટરન ાં પ્રક રો ખી દરેકની ઓછ મ ાં ઓછી એક એપ્ીકેન ખો. 03 

  અથળ   

 ફ NPN ટ્ર ન્ઝઝસ્ટરનુાં કોમન એમીટર રૂરેખ ાંકન ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 03 

 ક P-N જ ાંકન ડ યોડનો ક યયતસધ્ધ ાંત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 04 

  અથળ   

 ક ઝેનર ડ યોડનો ક યયતસધ્ધ ાંત ટૂાંકમ ાં સમજાળો. 04 

 ડ P-N જ ાંકન ડ યોડની સાંપણૂય ન મતનદેનળ લી  ક્ષણણકત ઓ દોરો. 04 

  અથળ   

 ડ ઝેનર ડ યોડની સાંપણૂય ન મતનદેનળ લી  ક્ષણણકત ઓ દોરો. 04 

    
પ્રશ્ન.૪ અ OPAMP ની એક ઇઝળટીંગ એમ્પ્ીપ યર તરીકેની સડકિટ આકૃતત દોરો. 03 

  અથળ   

 અ OPAMP ની એક યનુીટી ગેઇન એમ્પ્ીપ યર તરીકેની સડકિટ આકૃતત દોરો. 03 

 ફ OPAMP નો સમીંગ એમ્પ્ીપ યર તરીકેનો ઉયોગ સમજાળો. 04 

  અથળ   

 ફ OPAMP નો ળોટટેજ થી આવતૃિ કઝળટયર તરીકેનો ઉયોગ સમજાળો. 04 

 ક આદય OPAMPની ક યયરત બ્ોક આકૃતતનુાં ળણયન કરો. 07 

    
પ્રશ્ન.૫ અ 30 Ω ડકિંમતન ાં ફે રેણઝસ્ટરને શ્રેણીમ ાં જોડળ મ ાં આળે તો સમકક્ષ રેઝીસ્ટાંસ શુાં 

હ?ે ફાંનેન ાં સમ ાંતર જોડ ણ મ ટે ણ તેમન  સમકક્ષ રેઝીસ્ટાંસ ોધો. 
04 

 ફ R-L અને R-C સડકિટ ન  ક્ષણોની સાંણક્ષપ્ત મ ાં સરખ મણી કરો. 04 

 ક ટ્ર ાંસ્ડયસુરન ાં પ્રક રો ખો. સ્ટે ડ ઉન ટ્ર ાંસપોમયર તળે ટૂાંકમ ાં ખો. 03 

 ડ પયઝુની જરૂડરય તોખો. તળતળધ પ્રક રની સ્ળીચોન ાં ન મ ખો. 03 

 
 

************ 


